Relazione soggiorno prof Yakmi Jatinder Vir 2011:
Sono stati affrontati come nel promma precedente i seguenti argomenti:

1) Sensori basati su transistor ad effetto di caapn di un film ultre-sottile di semiconduttor
organico.

| transistor organici a film ultraettile mostrano una marcata sensibilita ad agestéirni, in quant
lo strato di trasporto di carica e’ in diretto @itd con I'ambiente circostante. In piu’ I'are
esposizione e' massimizzata. Queste caratthe uniche suggeriscono un vasto uso di
dispositivo nel campo della sensoristica. Con dfPYakhmi abbiamo affrontato le problematic
legate alla fabbricazione e in particolare la atasmontrollata di film ultrasottili di Pentacen
Perylene (PDBCNZ2) con spessori che variano nel ran-10 nm. E' stato fatto uso della camer:
crescita in alto vuoto di materiali organici pre$$8MN. Inoltre abbiamo affrontato le tecniche
caratterizzazione a sonda (principalmente AFM)fithaifabbricat. Il contributo del Pro

Yakhmi, il quale ha un esperienza vasta nei sensgganici ed ibridi, e' stato decisi
nell'ottimizzazione del processo di fabbricaziomeato al applicazione del transistor organico
la sensoristica.

2) Crescita e caratizzazione elettrica -situ e in tempo reale di film ultrsettili di semiconduttor
organici.

E' fondamentale avere un adeguata conoscenza ftetla che governa il funzionamento «
transistor organici a film ultra sottile, per potadottare adegLe soluzioni alle problematict
legate alla sensoristica. A tale scopo sono stHitentate le possibili soluzioni sperimentali
adottare per studiare le proprieta di trasportgadica nei transistor organici ad effetto di can
Abbiamo fatto uso dedl camera di crescita e caratterizzazione eletin-situ presso I'ISMN, pe
progettare un esperimento mirato allo studio dedpgorto di carica dei singoli strati molecolar
semiconduttore organico. Come semiconduttore ocgaabbiamo testato un o p (Pentacene) ed
un tipo n (Perylene). Da questi esperimenti si possdeterminare in modo accurato lo spes
ottimale e le condizioni di crescita adatte peemdre il compromesso fra conducibilita del f
semiconduttore e sensibilita dello steverso gli agenti esterni.

Si e visto con il precedente programma che i fibttils del semi conduttore di tipo n Peryle
(PDI-8CN2) crescono con un meccanismo fuori dal comuwme la necessita di ulteric
investigazioni per chiarire i risulte. E questo avvige soprattutto nelle fasi inizie

Con gli studi di questo secondo programiabbiamo provato che combinando la crescita in te
reale e caratterizzazione elettriche si pLabilire una relazione importante tra meccanism
crescita e risposta elettrica.

Si proponedi ripetere gli esperimel nel futurocambiando ogni volta i paramedi crescita tale
(temperatura del substrato e velociticrescita).

Il prof. Yahkmiha portato alcuni film recentemente progettatilalebratorio della BARC (India)
base di porfirina e altri materiali della BARC. Matli per dispositivo con struttura controllata
legami sigmapi si € iniziato la caratterizzazione e sono irpgrezione delle pubblicazion:

Il prof Yakhmi ha partecipato e animato meetingint su dispositivi organici ibridi, discutendo
problemi di interesse comune su matemultifunzionali.

Il proponente.
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